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ODSEK ZA SIGNALE | SISTEME

ODSEK ZA TELEKOMUNIKACIJE | INFORMACIONE TEHNOLOGI&E

1.[10] Parametri tranzistora u kolu sa slike 1 $4:=100, Vg =V, =V = 06V, Vs =02V, dioda
je idealna s&/, =0,7V, a poznato je V.. =5V, R =2kQ i R, =1kQ. Ako se ulazni napon menja u
granicamal <V, <5V, odrediti i nacrtati karakteristiku, = f(vG).

2. Nacrtati strujno-naponsku zavisnost kola koje se sastoji edZéwer diode sa probojnim naponima
V,, 1 V,,, pricemu jeV,, <V,,, koje su vezane:

a) [5] redno (anodd,; je vezana na katodD,,);

b) [5] paralelno (anod#®,; je vezana na anodD,,, katodaD,,; je vezana na katodD, ).

3. a) [3] Nacrtati trorezimski integrator i ekvivalentne Seme u svaima rada.

b) [2] Modifikovati kolo iz a) tako da se omaoguneosetljivost integracione konstante na promenu
impedanse pobudnog generatora.

¢) [2] Modifikovati kolo iz a) tako da se omoglbrzo zadavanje getnih uslova.

d) [3] Izra&unati maksimalnu vrednost modula izlazne struje integratorskog opeogcpojéavaia
pri svakoj promeni reZzima radax(; _,n7 22 prelaz iz reZima getnih uslova u reZim integracije,
IINT-paM 22 prelaz iz reZima integracije u rezim gama, i ipay_py 2a prelaz iz rezima
pantenja u rezim pé&etnih uslova), u zavisnosti od napona pobudnog generatoapona
pocetnih uslova.

4.[10] U kolu sa slike 4 operacioni pégvet | diode su idealni. Poznato j&/ . =-V, =12V, R
=10kQ, R,=40kQ, R,=40kQ i R,=100KQ. Odrediti i nacrtati karakteristiku prenosa=v, (v;) ako se
ulazni napon menja u granicag. <V <V_.. Ve
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Studenti koji polaZu prvi kolokvijum rade zadatke 1i 2 u trajanju do 2 sata.
Studenti koji polaZu drugi kolokvijum rade zadatke 3 i 4 u trajanju do 2 sata.
Studenti koji polaZu integralni ispit rade sve zad&ke u trajanju do 3 sata.



